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Czestaw Zbierzynski, Warschau

Skéra sztuczna

Zgloszono 25 lipca 1940

Udzielono 2

wrzefnia 1943

Wynalazek niniejszy dotyczy skéry

sztucznej do wyrobu podeszew.

Skora sztuczna wedtug wynalazku po-
siada zalety skéry podeszwowej i prze-
wyzsza ja wytrzymaloscig na rozcigganie,
zginanie, Sciskanie i zdzieranie.

Jezeli przyjmie sie jako wspoétczynnik
wytrzymalosci skory liczbe 10, to odpo-
wiednie wytrzymalosci skéry sztucznej
wedlug wynalazku sa nastepujace:

na rozcigganie 12,
w zginanie 40,
. Sciskanie 25,
» zdzieranie 15.

Znany jest szereg sposobow wytwarza-
nia skér sztucznych, posiadajacych w
mniejszym lub wigkszym stopniu cechy

skéry naturalnej. Wszystkie te jednak
skéry nie doréwnywaja trwaloscia skorze
prawdziwej.

Skére sztuczng wediug wynalazku ni-
niejszego wytwarza sie jak nastepuje: czy-
sty kauczuk rozpuszcza si¢ w rozpuszczal-
niku (benzenie, benzynie cigzkiej, dwu-
siarczku wegla, czterochlorku wegla itd.).

Po dwoch dniach kauczuk zaczyna sie
1ozpuszczaé; po zupelnym rozpuszczeniu
go do otrzymanej masy w postaci galarety
dodaje sie zmielonej skéry podeszwowej,
odpadkéw wloséw ludzkich oraz wtoékien
wiskozowych w nastepujacym stosunku:

1,0 kg kauczuku,

1,5 ,, skéry mielonej,
0,2 ,, wlosow,
0,2 ,, wlékien z wiskozy.



Mase miesza sie dokladnie za pomoca
mieszadel, zeby naczynia wloskowate sko-
ry i wlosow dokladnie zmieszaly sie¢ i na-
sigkty kauczukiem.

Otrzymana mase naklada sie na sita
i poddaje suszeniu w przewiewowych su-
szarkach elektrycznych. Po przeschnigciu
zdejmuje si¢ plyty, kidre nastepnie podda-
je sie suszeniu przez 24 godziny, po czym
stlacza si¢ pod cisnieniem mniej wigcej

500 kg/cm’ i otrzymuje sie plyty o gru-
bosci 3—5 mm.

Zastrzezenie patentowe.

Skéra sztuczna z kauczuku, zmielonej
skory naturalnej i wiskozy,
lym, ze zawiera 20% odpadkéw wloséw

ludzkich.

znamienna

Czestaw Zbierzynski
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